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1. PRESENTACION

Este curso dara a conocer las teorias, elementos, capacidades y las tecnicas de
analisis que le permitan al alumno desarrollar habilidades para el diseno de circuitos de la
electronica analdgica basica. Los métodos para analisis y caracterizacion de las practicas
sobre |a formacion de los semiconductores y su aplicacion como diodos, en rectificadores,
de proposito especial, de los transistores BJT, transistores JFET y MOSFET, como
amplificadores e interruptores, su utilizacion en los amplificadores operacionales en varias
configuraciones y aplicaciones en términos de su polarizacion, simbologia, y operacion
que le permita al alumno entender y desarrollar circuitos electronicos mas complejos.

2. OBJETIVO GENERAL

El alumno conocera las caracteristicas de los principales elementos basicos de la
electréonica analdgica, desde su operacion, simbologia, polarizacion, y calculo para el
diseno de amplificadores e interruptores a partir de los transistores de union bipolar y los
transistores de metal de oOxido de silicio en diversas y topologias bajo los parametros
hibridos, y el amplificador operacional en varias configuraciones.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.- El alumno reconocera las caracteristicas de los semiconductores en su composicion
iInterna comparandola con los conductores y los aislantes.

2.- El alumno conocera el comportamiento de los materiales semiconductores tipo P y tipo
N, a partir del material intrinseco y extrinseco con su efecto ante la polarizacion.

3.- El alumno conocera al diodo semiconductor en su estructura, el efecto de la
temperatura y la capacidad maxima de operacion, y su aplicacion como rectificadores,
y algunos de uso especial como el tener, varicap, LED, LCD, etc.

4.- El alumno conocera los transistores BJT, su estructura, simbolos, respuesta grafica,
polarizacion como amplificador e interruptor.

5.- El‘ alumno conocera los transistores JFET y MOSFET en su estructura, simbolos,
respuesta grafica, como amplificador e interruptor.

6.- El alumno reconocera la importancia del Cl 741en su identificacion de terminales y las
1Icipales topologias como inversor, no inversor, integrador, diferenciador, comparador, etc.

4. CONTENIDO

Temas y Subtemas

SEMICONDUCTORES:

1.1 Estructura de los conductores, aislantes y semiconductores por su resistividad.
.2 De acuerdo a los niveles de energia como se comportan los materiales

.3 Que es un material intrinseco y extrinseco.

4 Que es un material tipo P y tipo N.

A

A

Y
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LA UNION PN
2.1 Que es un diodo semiconductor.
2.2 Como se comporta un diodo a circuito abierto, directa e inversamente polarizado
2.3 Cual es el efecto de |la temperatura en un diodo semiconductor.
2.4 Que es el tiempo de conmutacion en un diodo semiconductor.

APLICACION DEL DIODO
3.1 Rectificador, media onda, onda completa, tipo puente, derivacion central, y simetrico.
3.2 Cual es el efecto del filtrado en los rectificadores y su valor de CD.
3.3 Qué es la capacitancia en los diodos.
3.4 Que son los tiempos de conmutacion en los diodos rectificadores y su valor nominal.
3.5 Que es el diodo Zener, varicap, Schottky, LED, y las LCD.

RANSISTOR DE UNION BIPOLAR

4.1 La clasificacion, simbolos y estructura de los BJT.

4.2 Cual es el mecanismo de conduccion de corriente del BJT.
4.3 La polarizacion del BJT basica, y .con estabilidad.

4 4 | as caracteristicas graficas de la configuracion emisor comun.
4.5 Los parametros hibridos en el BJT.

4.6 La maxima variacion simétrica en el BJT.

4.7 El BJT como interruptor

~ TRANSISTOR JFET Y MOSFET
5.1 La clasificacion, simbolos y estructura de los JFET y MOSFET.
5.2 Mecanismo de conduccion de corriente en los JFET.
5.3 La polarizacion basica de los JFET y MOSFET. |
5.4 Las caracteristicas graficas de la configuracion fuente comun.
5.5 Los parametros hibridos del JFET.
5.6 El JFET como interruptor.

AMPLIFICADOR OPERACIONAL

6.1 ldentificacion del Cl 741 en sus terminales
6.2 Principales parametros de los Amp-Op.
6.3 Amplificador inversor y no inversor.
| TOPOLOGIAS

7.1 Serie-serie
7.2 Serie-paralelo
7.3 Paralelo-serie
7.4 Paralelo-paralelo

6. TAREAS, ACCIONES Y/O PRACTICAS DE LABORATORIO

a) Aprendizaje individual de las teorias respectivas.

b) Aprendizaje grupal con retroalimentacion y aclaracion de dudas.

c) Asignhacion para el diseno mediante el calculo de elementos para el armado vy
medicion de las practicas correspondientes de manera personal.

d) Evaluacion individual de los productos de aprendizaje por escrito mediante el sistema.
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7. BIBLIOGRAFIA BASICA

1 | Texto: varios Titulo: Circuitos Electronicos. Discretos e integrados, 2012
Autor: Belove, Schilling (621.3815 CIR)
Editorial: Alfa-Omega

. Titulo: Electrénica Teoria de circuitos, 2010, (621.3815 BOY)
Autor: Boylestad y Nashelsky

- Editorial: Prentice Hall

3 Titulo: Circuitos Microelectronicas: Analisis y Diseno, 2012
Autor: Rashid
Editorial: ITP. Meéxico.

4 Titulo: Dispositivos y circuitos electronicos
Autor: Neamen , Donald A.
Editorial: Mc GRAW HILL. 2012 (2)

5 Titulo: Dispositivos electronicos

| Autor: Floyd , Thomas L.

Editorial: PERASON EDUCACION. 2011 (4)

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

1 Titulo: Problemas resueltos de electronica analogica 2002
Autor: Trenor Gumis, Beatriz (621.3815 TRE)
Editorial: Mc Graw Hill.

2 | | Titulo: Electréonica Analogica 1993

Autor: Ramirez Rojas, Fernando (621.3815 RAM 2)
Editorial: ITP. México.

9. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA APROBACION

Aprobacion: Para tener derecho a examen ordinario el alumno debera cumplir con un 80%
de las asistencias y para tener derecho a examen extraordinario el alumno debera
cumplir con el 60% de las asistencias.

De acuerdo con la normatividad los talleres no tienen la posibilidad de realizar examenes
extraordinarios. | |

Asimismo, esta materia puede ser acreditada por competencias para lo cual el alumno
debera registrar su solicitud en el departamento al cual pertenece la materia, de acuerdo
con el calendario escolar vigente.

Esta materia tambien puede ser sujeta a revalidacion, acreditacion o convalidacion de
acuerdo con la normatividad vigente.

10. EVALUACION Y CALIFICACION

Unidad de Competencia: ' Porcentaje:
Examen Departamental 35%
Examen Ordinario 20%
Productos de Practica individuales B 35%

areas y Asistencia (5% C/U) 10%
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